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摘要(译)

使与栅电极2的边缘线交叉的半导体层5和与其重叠的漏极线6a的那些部
分的宽度小于薄膜晶体管的沟道宽度。通过该措施，减小了栅电极2和漏
电极6的重叠区域。结果，可以减少由于在用于图案化栅极线2，漏极电
极6和源极电极7的光刻设备中的对准误差引起的上述重叠区域的变化，
并且可以降低显示缺陷的发生频率。 。
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